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RTU studiju kurss "Elektronu ierices"

33000 Datorzinatnes, informacijas tehnologijas un energétikas fakultate

Visparéja informacija
Kods TRT219
Nosaukums Elektronu ierices

Studiju kursa statuss programma

Obligatais/Ierobezotas izveles

Atbildigais macibspeks
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Apjoms dalas un kreditpunktos

1 dala, 4.5 kreditpunkti

Studiju kursa istenoSanas valodas

LV, EN

Anotacija

Maza signala parametri. lericu darbibas fizikalie pamati. Diodes: taisngriezu, p- i- n,
augstfrekvences, impulsu, tunelu, apverstas, gaismas, lazera, stabilitroni, varikapi. Bipolarie un
lauktranzistori. Ladinsaites ierices. Tirirstori. Foto rezistori, diodes, tranzistori, tiristori. Optroni.
Fotoelektriskie pavairotaji. Katodstaru lampas, kineskopi. Indikatori. Troksni.

Merkis un uzdevumi, izteikti kompetence€s un
prasmes

Apgiistot teorétiskas zinasanas un praktiskas iemanas, orient&jas elektronu ierices raksturojumos
un parametros. Prot analizét elektronu ierices struktiiru.

Patstavigais darbs, ta organizacija un uzdevumi

Patstavigas macibu literatiiras studijas. SagatavoSanas parbaudei eksamena un laboratorijas darbos.
Studiju priek§meta apguvei paredzeti $adi patstavigie darbi: 1. Taisngrieza diodes un stabilitrona
izp@te. 2. Bipolara tranzistora petfjums statiska rezima. 3. Bipolara tranzistora p&tjjumi dinamiska
rezZima. 4. Lauktranzistoru izpé&te.
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NepiecieSamas priekSzinasanas

Fizika

Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika Nepilna laika
klatienes studijas neklatienes studijas
Kontakt | Patstav. | Kontakt | Patstav.
stundas darbs stundas darbs
Elektronu ierices, klasifikacija. 8 0 0 0
Pusvaditaju diodes. Diodes voltampéru raksturlikne. Pusvaditaju diodes izgatavosanas tehnologija. 10 0 0 0
Impulsu diodes. Augstfrekvences diodes. Stabilitroni. Varikapi. 10 0 0 0
Izstarojumu diodes. Foto diodes. 10 0 0 0
Bipolarais tranzistors. Ekvivalentas shémas. Bipolaru tranzistoru klasifikacija. 10 0 0 0
Kopa: 48 0 0 0
Sasniedzamie studiju rezultati un to vérté§ana
Sasniedzamie studiju rezultati Rezultatu vertéSanas metodes
Spgj orientéties pusvaditaju funkcionalo elementu raksturlikngs, tehniskos parametros un Laboratorijas darbu atskaites, grafoanalitisko
pielieto$anas iespejas. uzdevumu parbaudes un ieskaites.
Prot pétit elektroniskas ierices laboratorijas apstaklos. Prot aprékinat un analizgt pusvaditaju Laboratorijas darbu atskaites, parbaudes un
elementu darbibas reZimus un to raditajus. ieskaites.
Studiju kursa planojums
Dala KP Stundas Parbaudijumi
Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksam. Darbs
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